VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEII 

GEBIET DES PATENTWESENS ' 




PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICH" 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aklenzelchen des Anmelders oder Anwalts 
03IC 0362WOP 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCT>1PEAAH6 
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1 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
' ?»?emItiollkle^^^^^^ Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gem^B 

Artlkel 36 Qbermltteltwird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. la (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung. Anspruchen undAjder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugmnde liegen, undbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Venwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die Where Blatter ersetzen. die aber aus den in Feld Nr. 1 . Punlct 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behdrde eine Andemng enthalten. die Qber den Offenbamngsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAdes ^*?.^"»scheri 

Datentrager(s) angeben) , der/Uie ein Sequenzprotokoll undADder die dazugehongen TabeUen f nthaitfentha^^^^ 
nur In computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaitungsvorschriflen). 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

IS Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit. erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde EInheStlichkert der Erflndung 

S Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

■ und der gewerblichen Anwendbarkeit; Untertagen und Erkiamngen zur StOtzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefOhrte Untertagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



1 ^ 

Datum der Einreichung des Antrags 
17.05.2005 
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Fbmiblatt PCT4PEA/409 (Deckblatl) (Januar 2004) 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004y008437 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



e~rr» in de. Sp.cHe. . .er s.e 

□ intemationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) emgereicht wcden ,st: 
U Veroffenthchung der fntemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale voriSufige Prufung (nach Regein 55.2 und/bder 55.3) 

Bencht auf re.afe.,.«e. ,ie ,em 
'ursprunglich eingereichf und sind Ihm nichtbei^^^^^ "'^^ Berichts als 



4. 



Beschrelbung, Selten 
1-11 

Ansprtiche, Nr. 
1-13 

Z^ichnungen, Blatter 

1/2.-2/2 



In der ursprOngllch eingerelchten Fassung 
in der ursprQnglich eingerelchten Fassung 



in der ursprQnglich eingerelchten Fassung 
Sequ1"nl?Sr^"'*°'°" ^^^9^" dazugeh6rigen Tabellen - siehe Zusat^feld betreffend das 

3. □ Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung: Selte 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zelchnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll Cgrenaue >!»nsra6en;- 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 



aufgSis?^^^^^^^ 

□ Beschrelbung: Selte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zelchnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (igenaae/lnsFatoen;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 
* Wenn Punkt 4 zutrlfft, kSnnen exnlcre od&r ^7 7*» w 

"ersetzt" versehen warden. exnigre oder alle dieser Blatter mifc der BemerJcun^ 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-10 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-10 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erkl§rungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCTilPEA/409 (Januar 2004) 



'^NTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/008437 



Die Bemerkungen betreffen Einwande, die sich auf einen oder mehrere der Punkte 
des Deckblatts beziehen. 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 02/33922 A2 (SCHWARTE, RUDOLF) 25. April 2002 (2002-04-25) 

D2: DE 198 21 974 A1 (SCHWARTE, RUDOLF) 25. November 1999 (1999-1 1-25) 

03: DE 197 04 496 A1 (SCHWARTE, RUDOLF, PROF. DR.-ING.. 57250 

NETPHEN, DE; SCHWARTE. RUDOLF) 12. Marz 1998 (1998-03-12) 
D4: HEINOL H G ET AL: "PHOTOMISCHDETEKTOR ERFASST 3D-BILDER 

NEUES OPTISCHES BAUELEMENT VEREINIGT DETEKTIOIM UND 

MISCHUNG" ELEKTRONIK, FRANZIS VERLAG GMBH. I^UNCHEN, DE, Bd. 

48. Nr. 12. 15. Juni 1999 (1999-06-15), Seite 80,82.84,86,88,90. XP000913168 

ISSN: 0013-5658 

2 Die Anmeldung erfuilt nicht die Erfordemisse des Artikels 6 PCT. weil der Anspruch 
1 nicht klar ist. 

Im Anspruch 1 ist nicht klar, ob die Sammeizonen und die Steuerzonen gleich oder, 
so wie in der Anmeldung und im Brief vom 17.05.2005 argumentiert wird, getrennt 
sind. 



3 Der Gegenstand eines klaren (siehe Punkt 2 oben) Anspruchs 1 schein neu und 
erfinderisch gegeniiber der Offenbarung der Dokumente D1-D4 zu sein. Daher erfuilt 
die vorliegende Anmeldung die Erfordemisse des Artikels 33(2)-(3) PCT. 

4 Im Widerepruch zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) II) PCT warden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D4 offenbarte einschlagige 
Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 

5 Um die Erfordemisse des Artikels 6 PCT zu erfullen. muB die Beschreibung zu den 
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Anspruchen angepaBt werden. 
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PatentansprUche 

1. optoelektronischer Sensor zum Demodulieren eines 
modulierten Photonenstroms (50) mit 
einem Halbleiterbereich (10) , 
wenigstens zwei in dem Halbleiterbereich (10) 
vorhandenen Sammelzonen (20, 22) zum Sainmeln und 
Abgreifen von MinoritatstrSgern (11), die beim 
Eindringen eines modulierten Photonenstroms (50) in den 
Halbleiterbereich (10) erzeugt werden, wobei die 
Sammelzonen (20. 22) invers zum Halbleite rbereich (10) 
dotiert sind,« n4 
qekennzeichnet durch 

wenigstens zwei in dem Halbleiterbereich (10) 
eingebrachteft Steuerzonen (32, 34) zum Erzeugen eines 
Driftfeldes in AbhSngigkeit von einer an die 
Steuerzonen (32, 34) anlegbaren Steuerspannung, wobei 
die Steuerzonen (32, 34) vom gleichen Dotierungstyp wie 
der Halbleiterbereich (10) sind. 

2. Optoelektronischer Sensor nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Halbleiterbereich (10) sich Qber oder in einem 
Halbleitersubstrat (12) befindet, welches hoher dotiert 
ist als der Halbleiterbereich (10) . 

3. Optoelektronischer Sensor nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Halbleiterbereich (10) auf einem Dielektrikum (12) 
aufgebracht ist. 
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4 . Optoelektronischer Sensor nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerzonen (32^ 34) zum Mittelpunkt des Sensors 
einen groBeren Abstand aufweisen als die Sammelzonen 
(20, 22) . 

5. Optoelektronischer Sensor nach einem der AnsprUche 1 
bis A, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Halbleiterbereich (10) p-dotiert ist. 

6. Optoelektronischer Sensor nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Sammelzonen (20^ 22) diffundiert und invoro zum 
HQlblQitcrboroich (10) dotiort sind . 

7. Optoelektronischer Sensor nach einem der AnsprUche 1 
bis 5/ 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Erzeugung der Sammelzonen (20, 22) durch lokale 
Ladungsverschiebungen in dem Halbleiterbereich (10) 
erf olgt . 

•8-5 OptocloktroniQchor Scnoor zum Domodulicrcn cinoo 

moduliorton — Photoncnotromo — (50) — mit 
einem Halblcitorbcrcioh — (10) , 
wcnigotono zvjoi an oinor Obcfiachc doa 
IlQlbloitGrbcrciGho — (10) vorhandcncn Sammolzonon — (20, 
— zum Sammoln und Abgrcifon von Minoritatotragorn 
-{ ID , — die bcim Eindringcn Ginco moduliorton 
I>hotonGnotromo — (-5^^ — in den HQlblGitorbGrcich — (10) 
crzGugt vjordon^ — tmd 

wcnigotcno zwoi kapazitivon ElcmcntGn — (35, — 3^ — 3^ — 3^ 
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15 



20 



Bum kapggitivQn Einkoppcln cino - r WcGhoclopannung zum 
Drzcugcn oincQ DriftfoldQO in Abhangigkcit von dor 
oingckoppcltGn Wochoolopannung, vjobci die SammQlzoncn 
(20^ — 35-) — gwioohon don kapazitivcn ElcmcntQn — (^§7 — 
^=1^ — — angcordnct oind> - 

.9- OptoclcktroniQchGr Scnaor nach TVnopruch 8^ 

dadurch gckonnzGichnoti — da 00 

die kapazitivcn ElGiuGntG (35^ 36) KondGnoatorGn odcr 
Schottkydiodon oind - 

10. OptoclcktroniQchGr Scnoor nach Anopruch 8# 
dadurch gckcnngGichnGt ^ — daoo 

die kapagitivcn ElcmcntG (37, 3 8 ) zum IlalblQitcrbGrGich 
(10) — invcro doticrtc Zoncn cnthaltcn, 

8ii. Optoelektronischer Sensor nach einem der Anspruche 1 
bis T3r0' 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Sammelzonen (20, 22) als Schottkydioden ausgebildet 
sind. 



94*. Optoelektronischer Sensor nach einem der Anspruche 1 
bis 8ii, 

25 dadurch gekennzeichnet, dass 

in dem Halbleiterbereich (10) mehr als ein 
Sammelzonenpaar zwischen zwei Steuerzonen (32, 34) Oder 
zwei kapazitiven Elementen (35, 36; 37, 38) eingebettet 
ist . 

30 

lOiS^. Messvorrichtung insbesondere zur 3D- 

Abstandsmessung mit 

wenigstens einem optoelektronischen Sensor nach einem 
der Anspruche 1 bis 9i3-, 
35 einem optischen Sender zum Erzeugen eines modulierten 
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Photonenstronis mit vorbestimmter Phase, 
einer Einrichtung (60) zum Erzeugen einer 
Steuerspannung, wobei die Phase der Steuerspannung in 
einer festen Beziehung zur Phase des vom Sender 
erzeugten Photonenstroms steht, und 
einer den Saminelzonen (20, 22) zugeordneten 
Auswerteeinrichtung (40, 42) zum Ermitteln der 
Amplitude und der Phase des modulierten Photonenstroms 
mit Bezug auf die Phase der Steuerspannung. 
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